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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

МОДУЛИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

Оценка соответствия техническим требованиям 

Ч а с т ь  1.3

Специальные требования к испытаниям тонкопленочных фотоэлектрических модулей
на основе аморфного кремния

Photovoltaic modules. Evaluation of compliance with technical requirements.
Part 1.3. Special requirements fortesting of thin-film amorphous silicon based photovoltaic modules

Дата введения — 2026—04— 14

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на плоские тонкопленочные фотоэлектрические модули 
на основе аморфного кремния, предназначенные для длительной работы на открытом воздухе, и уста­
навливает для таких фотоэлектрических модулей специальные дополнения и изменения к оценке соот­
ветствия техническим требованиям по ГОСТ 35322.1 и ГОСТ 35322.2.

Стандарт применим к фотоэлектрическим модулям (приемникам излучения), предназначенным 
для работы при концентрированном излучении со степенью концентрации не более трех. Однако 
для оценки соответствия таких фотоэлектрических модулей техническим требованиям испытаний по 
ГОСТ 35322.1 и ГОСТ 35322.2 с учетом настоящего стандарта может быть недостаточно. Испытания 
таких модулей следует проводить при значениях тока, напряжения и мощности, ожидаемых при макси­
мальной концентрации, на которую они рассчитаны.

П р и м е ч а н и е  — Методы испытаний для подтверждения соответствия техническим требованиям фото­
электрических модулей с концентраторами — см. [1].

Стандарт распространяется на фотоэлектрическую часть интегрированных фотоэлектрических 
модулей, в том числе фотоэлектрических модулей, интегрированных с конструкциями зданий, если она 
плоская. Он также применим для оценки фотоэлектрических характеристик и свойств интегрированных 
фотоэлектрических модулей с плоской фотоэлектрической частью в целом. При этом в программу ис­
пытаний на подтверждение соответствия интегрированных фотоэлектрических модулей техническим 
требованиям также входят все испытания, обязательные для конструкции, с которой интегрирован фо­
тоэлектрический модуль.

Стандарт не распространяется на фотоэлектрические модули со встроенными электронными 
устройствами, однако его можно использовать в качестве основы для испытаний таких фотоэлектриче­
ских модулей.

Испытания проводят в порядке, установленном в ГОСТ 35322.1—2025, раздел 4. Особое внима­
ние следует уделять стабилизации максимальной мощности испытуемых образцов с учетом требова­
ний, изложенных в 3.2.

Область применения настоящего стандарта соответствует области применения 
ГОСТ 35322.1—2025, раздел 1, и ГОСТ 35322.2—2025, раздел 1.

Издание официальное
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2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 35322.1—2025 Модули фотоэлектрические. Оценка соответствия техническим требовани­

ям. Часть 1. Общие требования
ГОСТ 35322.2—2025 Модули фотоэлектрические. Оценка соответствия техническим требовани­

ям. Часть 2. Методы испытаний

П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылоч­
ных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандарти­
зации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в 
государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по 
стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий 
на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который 
дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого документа. Если после принятия 
настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затра­
гивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если 
ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не 
затрагивающей эту ссылку.

3 Дополнения и изменения к ГОСТ 35322.1 и ГОСТ 35322.2

3.1 Оценка результатов испытаний

Результаты испытаний оценивают в соответствии с ГОСТ 35322.1—2025, раздел 7.
Максимально допустимое значение воспроизводимости для максимальной мощности при стан­

дартных условиях испытаний (СУИ) и стандартных условиях двусторонней освещенности R = 2,0 %.
Максимально допустимое значение расширенной неопределенности измерений максималь­

ной мощности при СУИ и при стандартных условиях двусторонней освещенности U0 ,95^m ax с у и ) "  
= Ц ) Э б ^ т а х  b n p i) = 4,0 % для фотоэлектрических модулей из однопереходных фотоэлектрических эле­
ментов и U0 д5(Р та х  с у и ) = и о 95^ m a x  b n p i) = 5,0 % для фотоэлектрических модулей из многопереход­
ных фотоэлектрических элементов.

3.2 Стабилизация

Стабилизацию проводят по ГОСТ 35322.2—2025, раздел 3, со следующими дополнениями и из­
менениями.

Выходные параметры тонкопленочных фотоэлектрических модулей на основе аморфного крем­
ния стабилизируют только освещением под имитатором солнечного излучения.

П р и м е ч а н и е  — Из-за невозможности в достаточной степени управлять и контролировать условия окру­
жающей среды считается, что стабилизация при естественном солнечном освещении не дает воспроизводимых 
результатов.

3.2.1 Критерий завершения стабилизации
Стабилизацию состояния испытуемого образца оценивают по изменению его максимальной мощ­

ности. Показатель завершения стабилизации х равен 0,02.
Испытуемые образцы следует хранить при температуре ниже 25 °С, чтобы избежать значимого 

влияния температуры окружающей среды на измерение вольт-амперных характеристик (ВАХ) и опре­
деление максимальной мощности при СУИ по ГОСТ 35322.2.

3.2.2 Стабилизация освещением
Стабилизацию проводят по ГОСТ 35322.2—2025, подраздел 3.3, со следующими изменениями.
Экспозицию под имитатором солнечного излучения следует проводить при энергетической осве­

щенности в пределах от 600 до 1000 Вт/м2.
Значение температуры испытуемых образцов должно быть выбрано таким образом, чтобы его 

можно было воспроизвести с точностью ±2,0 °С на всех этапах стабилизации. Рекомендуется прово­
дить стабилизацию при температуре СУИ.

В течение воздействия освещением температура испытуемых образцов должна поддерживаться 
на уровне ниже 55 °С.
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П р и м е ч а н и е  — Большинство активных слоев, содержащих аморфный кремний (a-Si), очень быстро от­
жигаются при температурах фотоэлектрического модуля выше 55 °С.

3.2.3 Альтернативные методы стабилизации
Альтернативные методы стабилизации для тонкопленочных фотоэлектрических модулей на осно­

ве аморфного кремния на момент выхода стандарта отсутствуют.
3.2.4 Начальная стабилизация
Начальная стабилизация выполняется на всех испытуемых образцах.
Начальную стабилизацию проводят освещением под имитатором солнечного излучения.
Суммарная энергетическая экспозиция одного воздействия освещением должна быть не менее 

43 кВт ■ ч/м2. Типичные значения суммарной энергетической экспозиции для достижения стабилизации 
тонкопленочных модулей на основе аморфного кремния находятся в интервале от 200 до 400 кВт • ч/м2.

Измерение ВАХ выполняют не ранее чем через 30 мин после завершения выдержки и охлажде­
ния испытуемого образца.

3.2.5 Конечная стабилизация
Конечную стабилизацию проводят для всех испытуемых образцов, указанных в 

ГОСТ 35322.2—2025, подраздел 3.6.
Конечную стабилизацию выполняют освещением так же, как и начальную стабилизацию, с указан­

ными в 3.2.4 изменениями и дополнениями.
Для испытуемых образцов, которые прошли испытание на деградацию, вызванную высоким на­

пряжением, не должен быть превышен максимальный предел воздействия после достижения стаби­
лизации. После выполнения критерия стабилизации энергетическая экспозиция не должна превышать 
86 кВт • ч/м2.

3.3 Испытания на стойкость к местному перегреву

Для любых конструкций монолитных фотоэлектрических модулей испытания проводят в со­
ответствии с порядком проведения испытаний для тонкопленочных фотоэлектрических модулей по 
ГОСТ 35322.2—2025, пункт 4.6.4. Испытания таких фотоэлектрических модулей, технологически раз­
деленных на отдельные элементы, допускается проводить в соответствии с ГОСТ 35322.2—2025, 
пункт 4.6.3.

3.4 Термоциклирование

Значение испытательного тока при термоциклировании должно быть равно 10 % тока испытуе­
мого образца в точке максимальной мощности при СУИ. Если 10 % тока испытуемого образца в точке 
максимальной мощности при СУИ меньше 100 мА, испытательный ток может быть равен 100 мА.
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